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La premiére partie du travail concerne le frittage a basse température et la caractérisation de
céramiques diélectriques de type BaTiOs. Des céramiques oxyfluorées de compositions tres
proches de BaTiOs avaient été densifiées a 930°C grace a I’ajout de LiF. Une étude par
microscopie eélectronique effectuée sur des échantillons préleveés a diverses étapes du
traitement thermique montre que ce frittage a basse température est li¢ a la présence d’un
gradient de composition dans les grains et surtout a I’apparition d’une phase liquide riche en
lithium aux joints de grains (1, 2). Par ailleurs, les mélanges eutectiques SrF, - 4LiF et
BaF, - 4LiF présentent aussi un intérét comme additifs pour le frittage de BaTiO3 (3).

Le frittage de céramiques de LiTaOs3 est rendu tres difficile en raison de la valeur élevée de
tri. = 1400°C, température a laquelle la composition s’appauvrit en LiOj, celui-Ci
disparaissant par volatilisation. La diminution de tgiy. est obtenue en utilisant soit des poudres
de départ préparées par une méthode sol - gel, soit des ajouts appropriés:

- la poudre de LiTaO;3 est préparée par gélification a partir des alcoolates de lithium et de
tantale. La température de frittage est alors abaissée a 1150°C. UN tel procédé permet par
ailleurs d’obtenir a température voisine des céramiques de LiNbO3; (Coll. avec
F.DUBOUDIN, Laboratoire de Chimie Organique et Organo-métallique, Talence) (4) ;

- un ajout de 10 a 20% en moles de MgTiO3 conduit au frittage a 1200°C de céramiques de
type LiTaOs; la compacité est voisine de 0,95 ;

- un ajout de 5% en moles du mélange MgF, + LiF a LiTaO3; permet de fritter a 900°C une
céramique dont la compacité atteint alors 0,98. Le matériau obtenu est un hydroxofluorure
dont les proprietés diélectriques, piezoélectriques et pyroelectriques ont été déterminées (5).
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